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■　具備自我求知能力
■　具備專業知識

建立研究生半導體材料與元件相關之理論基礎，以利未來在研究與就業上之所
需。課程內容前半部將著重在半導體材料相關之議題，如製程技術，材料製備與
半導體檢測等。後半部將聚焦在半導體元件相關理論，如PN接面與蕭特基接面二
極體，整流器，光電二級體，太陽能電池，金氧半電晶體等元件物理。授課內容
會盡量與業界現有半導體技術做連結，除了讓學生學習到半導體材料與元件相關
知識，對於研究生未來從事半導體相關的研究與工作，也將會有顯著的幫助。

（1）半導體材料簡介
（2）半導體製程
（3）磊晶成長與鍍膜技術
（4）半導體檢測技術
（5）PN接面
（6）PN二極體與整流特性
（7）發光二級體，光電二級體與太陽能電池
（8）金屬-半導體接面
（9）蕭特基與歐姆接觸
（10）載子的熱離子與穿隧電流
（11）蕭特基與PN二極體的比較
（12）金氧半場效電晶體

講授 Lecture：%

分組討論 Group discussion：%

案例研討 Case study：%

操做練習 Practical exercises：%

講授 Lecture：%
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